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Invenţia se referă la silvicultură, şi anume la un procedeu de germinare a seminţelor de fag. 

Procedeul, conform invenţiei, include tratarea seminţelor de fag cu soluţie de capsicozidă de 0,001% timp de 22-24 

de ore, ajustarea umidităţii seminţelor la 30% şi stratificarea lor în cutii ermetizate, între două straturi de hârtie de 

filtru umezită, la temperatura de 4-6°C până la germinare. 

Rezultatul invenţiei constă în majorarea ratei şi vitezei de germinare a seminţelor, precum şi sporirea supravieţuirii şi 

dezvoltării plantulelor de fag în perioada de adaptare la transferul în sol. 
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